UVGS BTFA/BTFAL

Prisazené a multifunkcni svitidlo BTFA / AL UVG S

GENERAL SYSTEMS

Moderni pfisazena svitidla (aktivatory) ur¢end pro osvétleni kancela-
fi, komercnich prostor, zdravotnich zafizeni a dal$ich interiérd, kde je
pozadavek na vykonné osvétléni v kombinaci se zdrojem UVA urce-
nym k aktivaci fotokatalytické nano technologie FN NANO.

UVGS BTF je nabizen ve dvou provedenich:

Svételny zdroj

1. BTFA: Aktivacni zdroj bez svételného zdroje.
2. BTFAL: Multifunkéni svitidlo - kombinace aktivacnich zdroji a
svételného zdroje, ktery splnuje pozadavky na osvétleni interiérd.

Z&akladem produktt je hlinikovy profil uzptisobeny pro maximalni
odvod tepla, osazeny vykonnymi led diodami UVA.

Pro aktivaci nano technologie slouzi UVA Led zdroj, ktery je chranén
specialnim ¢irym difuzorem propoustéjici UVA zareni.

Pro zajisténi svételného zdroje jsou pouzita linearni LED svitidla,

\ IP20 a IP65.
Aktivacni zdroj UVA se nachazi pod kryci deskou C € R o H S

Nazev délka | Watt | Im Im/w TR i difuzor | RA Iyp IP Uh?l (K)
nost mm éipu osvitu

UVGS BTFA UVA
95cm | 2x11 / 30000h / Propustny / | 2835 |20 / /

Svétlo neni soucasti

UVA
95cm | 2x11 / 30000h / proustny| | | 2835 |20/ /
UVGS BTFAL
Down (svétlo dolii)
120cm | 30 | 4500 | 150/zdroj | 30000h | 1200/74,1/244 | opal | 80 | SMD |20 120 2888
UVA
95cm | 2x11 / 30000h / prosustny | | | 2835 |20/ /
UVGS BTFAL
Down (svétlo doli)
. , 3000
120cm | 30 | 5500 | 150/zdroj | 30000h | 1200/741/244 | opal | 80 | SMD 20| 120 | 3000

VSechny zdroje mohou byt vybaveny dalkovym ovladacem.




UVGS BTFA/BTFAL
.

Technické udaje k UVA aktivacnimu zdroji

EVERFINE TEST SYSTEM

Parameter Symbol Condition Min Typ. Max Unit
Reverse Current IR VR=5V 10 MA
Forward Voltage VF 3,4 3,6 40 V
Peak Wavelength Ap 360 365 375 nm
Potical Power Po IF=60mA 30 50 mW
Spectrum Radiation
Bandwith A% LY nm
Luminous Intensity Iv 50 150 300 mcd
View Angle 201/2 120 deg.
365-375NM
Parameter Symbol Rating Unit
Forward Current IF 60 mA
Pulse Forward Current* IFP 150 mA
Reverse Voltage VR 5 \Y
Junction Temperature Tj 125 oC
Operating Temperature TOPR -30 ~ +85 °C
Storage Temperature Tstg -40 ~ +100 °C
Power Dissipation PD 240 mW

*Note: Pulse width < 0.1Tms, Duty <1/10

A X A 3 UVGS BTFAL + 65 UVGS BTFA
Schémaa rozmery celého svétla BTF Kombinace aktiva¢niho Aktivaéni zdroj bez
zdroje a svétla svételného zdroje
BTFAL65 je doplnéno o
IP65 kryti
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Svételny zdroj

Kryci a odrazova deska




UVGS BTFA/BTFAL

Distribuce ozareni UVA - upraveno pro potreby aktivace FN NANO

. . < MAX 120cm / 150cm P .
(Hlavni osvit - smér UVA) viz distribuce ozafeni (Boc¢ni osvit)

——ml OSAY m— —mmll OSA X E—

Maximélni vzdélenost ~  ®4 4 4 o9 ¥4 29 .;-'.; Maximalni vzdalenost
aktivace do strany 250CM aktivace do strany 250CM

Kryci deska bila UVA - 365nm aktivaéni zdroj

25x125cm OSAZ

(Vzdalenost svétla od stropu)

Hi-power led svitidlo (volitelné)

Ukézka distribuce UVA ozareni na stropé - hodnoty na osach jsou uvedeny v CM. Svitidlo je namontovano pfimo na strop. (Osa Z)
Fialova zéna znazornuje plochu, ve které mnozstvi UVA spliuje pozadavky pro aktivaci.
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Detail aktivacniho zdroje pod kryci a odrazovou deskou.




